200W电源设计
一．PFC 电源

PFC电源用到ST公司的L6563。

A特性

1， 临界电流模式控制的PFC电路

2， 精确的、可调的过压保护
3， 可跟踪模式的PFC输出电压（未使用）
4， 反馈环失效保护（锁定保护）

5， 自带PWM电源控制接口

6， 输入电压前馈（1/V2）

7， 低启动电流；5MA最大静态电流（启动电流小于90UA）
8， 1.5%精度的内部参考电压

9， 门极驱动电流：600/800MA的推/拉电流输出能力
10， SO14封装
B， 引脚名称及功能

	引脚名称

	引脚功能


	INV

	倒置的输入误差放大器（阀值2.5V）。该脚通过取样电阻分压得到PFC输出电压的反馈信号。该脚内部设置一电流源和TBO（6）连接，通过取样电流的变化实现对PFC输出电压的补偿。

	COMP

	输出误差放大器，一个补偿网络位于该脚和INV（PIN 1）之间，实现稳定的电压控制环，确保高功率因数和低THD。
THD—总谐波畸变。THD〈5%时，PF值可控制在0.999左右。

	MULT
	乘法器的主输入。该脚通过取样电阻得到正弦信号参考，实现输入电压的调整。该脚上的电压信号经常用来获取输入电压的有效值的信息。

	CS
	PWM比较器的输入脚（正常阀值1V）。流过MOSFET的电流通过一个电阻被感应到一个取样电压，和内部参考相比较，决定MOSFET的关断。在异常的情况下（例如PFC电感的饱和），如果该脚的取样电压大于1.7V，IC就被关断。降低IC的损耗，同时把PWM-LATCH（PIN 8）置高电平。

	VFF
	乘法器的次输入，提供1/V2作用（IC内部功能）。一个电容和一个并联的电阻必须连接在该脚到地之间，完成一个峰值维持电路来获取输入电压上的有效值信号。该脚上形成的电压是和MULT（PIN 3）上峰值电压相等同的直流电压，用来补偿依靠主电压的控制环。绝对不能直接连接该脚到地。

	TBO
	追踪升压功能。该脚提供一个缓冲的VFF电压，一个被连接在该脚到地的电阻决定了从INV（PIN 1）脚流下的电流，使得输出电压和输入电压成比例的改变（追踪升压）。
PFC电源一般分为输出固定式和跟随式两种。此功能通常使用跟随式的PFC电源，如不使用此功能，请将该脚悬空。

	PFC-OK
	PFC输出电压的检测脚。该脚通过取样电阻的分压对PFC输出进行检测和保护，如果该脚的电压高于2.5V，IC就会关断，锁死状态，此时IC的损耗降低到启动的水平。同时PWM- LATCH（PIN 8）被置高电平。这个作用通常用于当反馈开环时对PFC电源进行保护。
如果该脚的电压低于0.2V，IC也会关断；若再启动该脚电压必须达到0.26V以上。通常情况下该脚的电压设定到0.26-2.5V之间。

	PWM-LATCH
	误差信号的输出。正常情况下该脚处于高阻状态。如果在PFC-OK（PIN 7）的电压高于2.5V；或者CS（PIN 4）的电压高于1.7V；该脚被置高电平。
一般在用于PFC电源处于异常状态以后（例如过电压，过电流），控制PWM电路，使其停止工作或者保护。如不使用此功能，该脚被悬浮。

	PWM-STOP
	误差信号的输出。正常情况下该脚处于高阻状态。如果RUN脚（PIN 10）的电压低于0.5V，该脚被拉地。
一般在用于PFC电源检测到输入异常以后（例如输入欠电压）控制PWM电路暂时停止工作使用。如不使用此功能，该脚被悬浮。

	RUN
	开关控制脚。为降低异常情况下IC的损耗，当该脚的电压低于0.52V时，IC将被关断（非锁死）。同时PWM-STOP被置成低电平。IC的再次启动该脚的电压要达到0.6V。
直接将该脚和VFF（PIN 5）连接，或通过电阻分压的形式连接实现输入欠电压保护。若禁止此功能，请将该脚和INV（PIN 1）连接。

	ZCD
	临界电流模式下升压电路的检测端，负沿触发MOSFET导通。

	GND
	地。控制信号的电流和驱动电路的电流都从这里返回IC。

	GD
	驱动输出脚。内置推拉电路能提供峰值电流约为600MA（回抽电流峰值800MA）的电流源来驱动MOSFET。为避免极端的门极电压情况，该脚的电压别钳位到12V。

	VCC
	IC供电脚。为控制IC和驱动电路提供电源。
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1、 PWM电源

PFC电源用到ST公司的L6599。

半桥谐振：1，效率高；2，变压器小；3；输出反峰低；4，输出电容小；5；线形调整率和交叉调整率好。

A， 特性

1， 占空比为固定50%，变频控制，半桥谐振拓扑结构
2， 最高工作频率可以到500KHZ（能力）
3， 不同程度的两种过电流保护：频率漂移（间歇式）或锁定关断

4， 专用的PFC控制接口
5， 输入失效锁定保护

6， 非线性的软启动功能

7， 内置600V高压门极驱动并集成一快恢复二极管（为内置运放提供工作电压通路）
8， 轻载时工作在间歇振荡模式

9， 驱动电流：300MA/800MA的推/拉电流。

10， DIP16，SO16N封装

B， 引脚名称及功能

	引脚名称
	引脚功能 

	CSS
	软启动。这个引脚连接一个电容到地和连接一个电阻到RFmin（PIN 4），决定最大的振荡频率和启动时的固定频率。当以下情况之一时，引脚内部有个开关给外加的电容放电，保证下次开机是软启动：VCC<UVLO；DIS>2V；DELAY>2V; ISEN>1.5V; LINE<1.25V或者LINE >6V。

	DELAY
	过电流延迟关断。一个电容和一个电阻并联，连接该脚到地。当过电流保护情况下，设定IC从前一次停止到下次启动的最大的延迟时间。每次当ISEN脚（PIN 6）上的电压大于0.8V，该脚上的电容被内置的150UA的电流源充电，同时被外部电阻缓慢的放电。如果该脚的电压达到2V，软启动电容就被放电；同时IC的开关频率达到最大，150UA的电流源仍然继续充电，当电压达到3.5V时，IC停止工作，内置的150UA的电流源也停止充电。该脚的电压有外接电阻来放电衰减，当该脚的电压降到0.3V以下时IC将再次启动。用这种方式，在短路情况下，变换器将在较低的平均功率下，间歇的工作。

	CF
	时间控制电容。一个电容连接在该脚到地，被内部的电流源充、放电，得到一个时间常数。和另外的连接到RFmin（PIN 4）的网络一起决定变换器的开关频率。

	RFmin
	设定最小的振荡频率。该脚提供一个精确的2V参考电压。一个电阻连接在该脚到地，用流过该电阻的电流用来设定最小的振荡频率。光藕内部的光电三极管通过一个电阻连接到该脚，靠近反馈环通过调整振荡频率来调整变换器的输出。电阻（和光藕次级串联）的价值在于其决定最大的工作频率。一个RC的串联网络连接在该脚到地，设定启动频率并实现滤波的作用。

	STBY
	待机节能操作端口。该脚由于通过反馈来感应一些电压和内部参考电压（1.25V）做比较。当引脚电压低于参考电压时，IC进入空闲的工作模式，并且静态电流大大的降低。当该脚电压超过参考电压50MV时，IC再次恢复开关频率状态，软启动没有被用。这个引脚的作用当负载减轻到一定的水平时IC进入环保状态，并且能够通过选择合适的连接在光藕和RFmin（PIN 4）的电阻来做适当的控制。如果不使用此功能，请连接该脚到RFmin。
此功能适合不使用辅助电源时，轻载降低待机功率。

或者是适当的调整参数满足电源输出轻负载时的过冲。



	ISEN
	输入电流感应。该脚通过一个电阻和一个电容的取样来感应初级的电流。这个输入不打算逐周期控制，所以电压信号必须被过滤为平均电流信号。当该脚电压超过0.8V门槛值，连接在CSS（PIN 1）上的软启动电容被内部的电流源放电，频率升高所以限制电源能量的输出。当输出短路时，很正常的导致一个连续的初级峰值电流，这种情况下要求DELAY（PIN 2）提供最大的延迟时间，不管频率是否升高，如果电流保持增加，第二个比较器参考在1.5V进入锁死状态，并降低电源的损耗在启动前的水平。锁定后只有重置IC的供电才能再次启动。也就是说，锁定的解除必须在VCC的电压降至UVLO门槛以下。若取消该功能请连接该脚到地。

	LINE
	线形输入感应。该脚被取样电阻连接用来检测PFC电源的输出情况。该脚电压低于1.25V时，内部的一个电流源（15UA）就会开启，IC被关断。降低损耗并给软启动电容放电。当该脚的电压大于1.25V时，IC才能继续工作。该脚用到一个旁路电容来降低干扰，该脚的电压峰值被内部的奇纳电路限制，促使IC关断（非锁死状态）。在正常的情况下，请将该脚的的电压设定在1.25-6V之间。
该脚的功能用于当PFC电源异常时，保护PWM电源。

	DIS
	锁定关断装置。该脚内部连接一个比较器，当该脚的电压大于2V时，关断IC并使其损耗降低到启动前是水平，这个状态将被锁定并只有重置IC的输入电源才能再次启动。也就是说，锁定的解除必须在VCC的电压降至UVLO门槛以下。若取消该功能请连接该脚到地。

	PFC-STOP
	开环开关控制PFC。该脚正常情况下是开环的，除非在电源节能模式下关掉PFC电源。当DIS>2V； ISEN>1.5V; LINE >6V和STBY<1.25V时，IC关断，该脚变成低电平。当DELAY>2V,该脚电压变为低电平；当DELAY<0.3V,该脚才重置开路。在UVLO状态下，该脚是开路的，如果不使用次功能，请将该脚悬空。

该功能用于取消辅助电源时，进入待机状态下PWM进入节能环保状态关掉PFC电源，降低电源的待机功率。

	GND
	地。不管是低端门驱动电流还是IC的其他偏置电流都有该脚返回IC。所有的地连接的偏置元件都必须连接到该脚上，并保证和具有脉冲电流的地分开。

	LVG
	低端门极驱动输出。门极驱动能力是推0.3A/ 拉0.8A。下沉的峰值电流去驱动半桥电路的下MOSFET。在UVLO模式下，相当于该脚直接下地。

	VCC
	供电脚。提供IC信号部分和低端门极驱动的电源。有时在该脚下地加一个电容（104-105）来为IC信号部分供电进行滤波。

	N.C
	高压隔离脚。该脚内部为空脚，主要是隔离作用。用于在PCB上保证高压脚和其他部分的爬电距离满足安规的规定。

	OUT
	高端门极驱动浮地。高端门极驱动电流回路，排版时要注意连接该脚上的地线避免太长。

	HVG
	高端门极驱动输出。门极驱动能力是推0.3A/ 拉0.8A。下沉的峰值电流去驱动半桥电路的上MOSFET。该脚内部有一个电阻连接到OUT（PIN 14），确保在UVLO模式下，保证该脚不会处于浮动状态。

	VBOOT
	高端门极驱动浮动电源，一个电容连接在该脚和OUT（PIN 14）上，配合内部一个二极管使之与低端门极驱动同相位，这个专用的结构也经常外加一个二极管。
内部有集成的二极管，这是该IC的优点。
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四、保护电路
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